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硅电容式压力传感器

1 范围

本标准规定了硅电容式压力传感器的术语和定义、分类与命名、基本参数、要求、试验方法、检验规

则及标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于硅电容式压力传感器(以下简称传感器)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191—2008 包装储运图示标志

GB/T2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T2423.3—2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

GB/T2423.5—1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击

GB/T2423.10—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)

GB/T2423.22—2002 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化

GB/T2829—2002 周期检查计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T7665—2005 传感器通用术语

GB/T7666—2005 传感器命名法及代码

GB/T14479 传感器图用图形符号

GB/T17626.1—2006 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论

3 术语和定义

GB/T7665—2005界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
基础电容 basecapacitance
正负压腔通大气(表压、差压型)或输入为零压(绝压型)时传感器单个电容的输出电容值。

3.2
电容偏差 capacitancedeviation
差动电容式传感器两个基础电容的差值。

3.3
电容增量比 capacitanceincreasingamountratio
传感器承受满量程压力时,因压力增加而产生的电容增量的绝对值与其基础电容值的比。
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